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Przedmiotem wynalazku jest uklad kluczy tran-
zystorowych sterowanych transformatorowo po-
przez dwojnik formujgcy przeznaczony do pracy

‘w uktadach wybierania pamieci ferrytowej, w kto-

rym wprcwadzenie dwéjnika formujgcego zapew-
nia optymalne uksztaltowanie impulsu pradu ste-
rujgcego tranzystorem klucza, stwarzajgc warun-
ki uzyskania maksymalnej predkosci jego dziala-
nia. )
Znane s3 uklady kluczy tranzystorowych ze ste-
rowaniem transformatorowym, w ktérych jednak,
badz zupelnie brak ukladéw formujgcych ksztalt
pradu sterowania tranzystora, badz tez kazdy =z
kluczy ma w cbwodzie bazy oddzielny dwéjnik RC
przeznaczony do tego celu, co przy znaoznej ilo$ci
kluczy zwieksza powaznie ilo§é elementéw.
Znany jest réowmiez ukdad opisany w patencie
NRF Nr. 1.163.378, ktory skilada sie z dwoch tram-
zystoréw. W ukladzie tym szeregowo wlgczone
tranzystory pracujg w ukladzie klucza dla pamig-
ci rdzeniowej. Zamkniecie klucza realizowane jest
za pomocy wstepnego napiecia zaporowego, ktére
jest przylozome do kolektora pierwszego tranzy-
stora. Wysterowanie w stan przewodzenia tranzy-

 stora kluczujgcego mastepuje dzieki odpowiednie-

mu dobraniu indukcyjno$ci wilgazonej w obwod
emitera. Dodatkowo indukcyjno$é ta zabezpiecza
tranzystor przed przecigzeniem prgdem kolektora,
a tym samym stancwi ogranicznik pradu linii.
Uktad ten jest jednakie bardziej zlozony, wy-
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maga dodatkowo drugiego tranzystora do stero-
wania pierwszego, a jako bardziej zlozony jest

réwniez mniej pewny w dziataniu. Opisany
ukiad wymaga stalego =zasilania energig elek-
tryczng.

Celem wynalazku jest zatem wyeliminowanie
niedogodno§ci wystepujacyech w  oméwionych
ukladach kluczy oraz ich uproszczenie celem po-
prawienia niezawodno$ci dzialania.

Zadanie to zostalo rozwigzane dzieki temu, ze
uklad kluczy tranzystorowych* sterowanych
transformatorowo, przeznaczony do pracy W
ukladach wybierania pamieci ferrytowej, cha-
rakteryzuje sie tym, ze jeden zacisk pierwotne-
go uzwojenia transformatora sterujgcego tranzy-
stor, ‘polgczony jest ze Zrédlem impulséw pobu-
dzajgcych poprzez jeden, wspélny dla dowolnej
iloéci kluezy dwoéjnik RLC, a drugi zacisk uzwo-
jenia pierwotnego transformatora polgczony jest
ze zrédlem napiecia wybierajgcego uzwojenie da-
nego klucza, przy czym dwdjnik formujacy RLC
wspoéldzialajac z indukcyjnoé$cia gléwng transfor-
matora, zapewnia optymalny ksztalt pradu bazy
tranzystora klucza, powodujgc jego szybkie wilg-
czenie i wylgczenie,

Uklad stanowigcy przedmiot niniejszego wyna-
lazku, charakteryzuje sie tym, ze mnie wymaga
oddzielnych dla kazdego klucza ukladéw formu-
jacych impulsy. Jest to dosé istotna zaleta a to
z tego wzgledu, ze w pamieci wystepuje bardzo
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znaczna ilo§é kluczy. Zastosowanie dwéjnika RLC
do wysterowania klucza pozwala na dobranie naj-
bardziej korzystnego ksztaltu pradu bazy, przez co
osigga sie optymalny czas wilgcezenia i wylgczenia
klucza. ~
Wynalazek zostanie blizej wyjasniony mna przy-
kladzie wykonania przedstawionym na rysunkach,
z ktérych fig. 1 przedstawia schemat ideowy
ukladu kluczy tramzystorowych, a fig. 2 przed-
stawia ksztalt impulsu podawanego na baze wy-
pranego klucza tranzystorowego.
. Uklad sktada sie z dowolnej iloéci kluczy tranzy-
storowych 1, polaczonych poprzez transformatory 2
oraz diody 3 z ukladem formujacym 4. Wiémme
uzwojenie transformatoréw 2 polaczone s3 do baz
i emiteréw tranzystoréw 1, natomiast uzwojenia
pierwotne transformatoréw 2, zbocznikowane opor-
no$ciami 5, potgczone s3 z jednej strony z ukladem
formujacén 4, z drugiej za$ ze Zrédlem impulséw
ujemnych wybierajacych odpowiedni klucz 1.
Normalnie, w stanie niewysterowanym, tranzys-
tory kluczy 1 nie przewodza i na wyjsciu Wy
kluczy 1 widziana jest bardzo duza oporno§é. W
celu wiaozenia dowolnego klucza 1, nalezy naj-
pierw wybraé odpowiedni tranzystor 1, to znaczy
podaé na dolny zacisk pierwotnego uzwojenia
transformatora 2 napiecie bliskie zeru, a naste-

‘pnie nalezy podaé na uklad formujacy 4 impuls

dodatni. Woéwezas popilynie prad w uzwojeniu
pierwotnym i wtémmym transformatora 2, ktéry
wysteruje tranzystor 1, przez co na wyjsciu 1
otrzymamy bardzo malg opornosé.
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'Na poczatku wlgczenia prad- bazy ma maksy--
malng warto§¢ Ig,, jak to ilustruje fig. 2, przez
co uzyskuje sie krotki czas wlaczenia tranzystora
1, a nastepnie maleje do warto§ci Ig;, wymaga-—
nej dla mutrzymania tranzystora 1 w stanie nasy-
cenia i majgcej stala warto§¢ dzieki dzialaniu.
dwoéjnika 4, ktéry kompensuje wzrost pragdu mag--
nesowania indukcyjno$ci gléwmej transformatora.

' 2. Po zakoficzeniu impulsu dodatniego, prad mag-

nesowania powoduje przeplyw pradu bazy Ig, W’
przeciwnym kierunku, dzieki czemu nastepuje
szybkie wylaczenie tranzystora 1.

Zastrzezenie patentowe

Uktlad kluczy tranzystorowych sterowanych tran--
sformatorowo, poprzez dwoéjnik formujacy, prze-
znaczony: do pracy w ukladach wybierania pa-
mieci ferrytowej, znamienny tym, ze jeden za-
cisk pierwotnego uzwojenia transformatora (2),
sterujgcego tranzystor (1), polgczomy jest ze Zrdéd-
tem impulséw pobudzajacych poprzez jeden,
wspolny dla dowolnej ilo$ci kluczy dwéjnik RLC
(4), a drugi zacisk uzwojenia pierwotnego trans-
formatora (2) polaczony jest ze Zrédlem napiecia.
wybierajgcego uzwojenie danego klucza, przy czym
dwéjnik RLC (4) wspoéldzialajae z indukcyjnodcia
glowng transformatora (2), zapewnia optymalny
ksztalt pradu bazy tranzystora klucza (1), powo-
dujac jego szybkie wilgczenie i wylaczenie.

.
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